
PHILIPS OF 9 
PENTODE with variable mutual conductance for use as 
R.F., I.F. or A.F. amplifier 
PEN'THODE pente variable pour utilisation en ampli-
ficatrice H.F., M.F. ou B.F. 
PENTODE mit verdnderlicher Steilheit zur Verwendung 
als HF—, ZF— and NF—Verstarker 

Heating indirect; series supply 
Chauffage: indirect; alimentation s4rie 
Heizung : indirekt; Serienspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

g3 

g1

Capacitances 
Capacites 
Kapazitaten 

Vf =12,6 V 

If = 100 mA 

max 32 

Base, culot, Sockel: Loctal 8p. 

CA = 7,5 pF 

Cq1 = 4,9 pF 

Cag1 < 0,002 pF 

Cgtf < 0,005 pF 

Operating characteristics as R.F. or I.F. amplifier 
Caractgristiques d'utilisation en amplificatrice H.F. 
ou M.F. 
Betriebsdaten ale HF— oder ZF—Verstarker 

Va =` 100 

Vg3 0 

Rg2 0 

Rk 32.5 

Vg1 = -2,5 -19,5 

Vg2 100 100 

Ig 6 - 

Ig2 = 1,7 - 

S = 2200 7 

Ri 0,4 >10 

200 100 V 

0 0 V 

60 60 kQ 

32.5 32_5  0 

-2,5 -39 -1,3 -20 V 

100 200 50 100 V 

6 3,2 - mA 

1,7 - 0,85 - mA 

2200 5,5 2000 5 ❑A/V 

1,2 >10 1, >10 MD 

3.3.1954 939 4b23 



OF 9 PHILIPS 
Operating characteristics for use as A.F. amplifier 
Caract6ristiques d'utilisation en amplificatrice B.F. 
Betriebsdaten als NF-Verst0rker 

A. Vb = 200 V; Ra = 0,2 M4; Rg2 = 0,8 MO; Rk = 2,5 4 

-VR Ia Ig2 Vo dtot (5~) dtot (~) dtot (r) 
('✓) (mA) (mA) V1 

(Vo=3Veff) (Vo=5Veff) (V0 = 8 Veff) 

0 0,65 0,17 88 0,75 1,2 2,0 

5 0,52 0,13 32 1,3 2,2 3,5 

10 0,42 0,10 17 1,6 2,8 4,3 

15 0,33 0,07 12 1,8 3,0 4,8 

20 0,25 0,05 8 2,2 3,7 5,9 

B. Vb = 200 V; Ra = 0,1 MO; Rg2 = 0,4 M4; Rk = 1,3 k4 

-V0 Ia Ig2 VQ dtot (Vi) dtot (~) dtot (~) 
(V) (mA) (mA) Vi 

(Vo=3Veff) (Vo=5Veff) (V0 = 8 Veff) 

0 1,22 0,35 78 0,75 1,3 2,0 

5 0,91 0,26 29 1,3 2,2 3,5 

10 0,70 0,19 16 1,9 3,1 5,0 

15 0,51 0,13 9 2,1 3,5 5,6 

20 0,36 0,09 6 3,4 5,6 9,0 

Limiting values 
Caracteristiques limites 
Grenzdaten 

Vao = max. 550 V 

Va = max. 250V 

Wa = max. 2W 

Vp2 = max. 550 V 

Vp2(Ia=6mA) = max. 125 V 

Vg2(Ia<3mA) = max. 250 V 

Wp2 = max. 0,3 W 

Ik = max. 10 mA 

Vp1(Ip1=+0,3µA) = max. -1,3 V 

Rp1 = max. 3 MO 

Vkf = max. 150 V 

Rkf = max. 20 k4 

939 4824 z. 


